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摘要(译)

一种有源矩阵有机电致发光显示（ELD）器件，包括衬底，在衬底上由
多晶硅形成的第一和第二有源层，第一源区和漏区以及第二源区和漏
区，与第一有源区相邻的第一源区和漏区层和与第二有源层相邻的第二
源区和漏区，第一和第二有源层上的栅极绝缘层，栅极绝缘层上的第一
和第二栅电极，第一和第二栅电极上的第一中间层，第一夹层上的阳极
和电容器电极，阳极和电容器电极上的第一钝化层，第一钝化层上的电
源线，第一钝化层上的第一源和漏电极，第一源电极是连接到第一源区
和第一漏电极连接到第一漏区，第二源区和漏区第一钝化层上的电极，
第二源极连接第二源极区，电源线和电容器电极以及第二漏极连接第二
漏极区和阳极，第二钝化层连接第二漏极层第一源极和漏极以及第二源
极和漏极，第二钝化层具有暴露阳极的堤。
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